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TITULO DE LA SOLICITUD: “MATERIAL QUE CONTIENE UNA SUPERPOSICION DE
CAPAS CON PROPIEDADES TERMICAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/066941

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 25 de junio de 2018.
PRIORIDAD(ES): 21/07/2017, FR (FRANCIA), 1756949

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 31 de enero de 2022, bajo el ndmero
NC2020/0001231, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.

Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 21 del radicado N° NC2020/0001231
del 31 de enero de 2022.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefiar un material
gue tenga buena transmisién luminosa, factor solar, selectividad y coloracién por medio
de una superposicion de capas simplificada, tratando de limitar los elementos quimicos
COstosos Y sin recurrir a un tratamiento térmico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio presenta un material que
incluye un sustrato transparente en una superficie en el cual se deposita una
superposicion de capas que incluyen n capas funcionales metalicas a base de plata y
n+1 conjuntos dieléctricos de capas, siendo n igual o superior a 3; cada capa funcional
metalica a base de plata se dispone entre dos conjuntos dieléctricos de capas; el citado
material se caracteriza por el hecho de que el conjunto dieléctrico de capas situado por
debajo de la primera capa funcional metalica, a base de plata partiendo del sustrato, y
qgue el conjunto dieléctrico de capas situado por encima de la ultima capa funcional
metalica, a base de plata partiendo del sustrato, incluyen cada uno una capa con alto
indice de refraccion. Y un cristal que incluye un material.
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3. De la solicitud de patente

3.1.Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)
- Las reivindicaciones 1 a 3, 5, 6, 8, 9 11 y 15 no son claras. Las capas se definen

Unicamente por parametros como el indice de refraccion, el espesor Optico etc. Se
sugiere incluir las caracteristicas estructurales.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de julio de 2017 que corresponde
a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
“Barrier layers comprising Ni and/or Ti,
D1 US2012225224A1 | coated articles including barrier layers, and | 06 de septiembre de 2012

methods of making the same”

“Material provided with a stack having

o 12 de enero de 2017
thermal properties

D3 WQ02017006029A1

D11 divulga un articulo revestido que incluye al menos una capa reflectante de infrarrojos
(IR) de un material tal como plata o similar en un revestimiento de baja emisividad y
métodos para hacer el mismo. En ciertos casos, al menos una capa del revestimiento es
de o incluye niquel y / o titanio (por ejemplo, NixTiyOz). La provision de una capa que
incluye niquel titanio y / o un 6xido del mismo puede permitir el uso de una capa que
tenga buena adhesion a la capa reflectante de IR y una absorcion reducida de la luz
visible (dando como resultado un articulo revestido con una transmision visible mas alta).
Cuando se proporciona una capa que incluye éxido de niquel titanio directamente sobre

D32 divulga un material que comprende un sustrato transparente recubierto por un
apilamiento de capas delgadas que, partiendo del sustrato, comprende sucesivamente
tres capas metdlicas funcionales a base de plata de espesor creciente y cuatro
recubrimientos dieléctricos denominados M1, M2, M3 y M4 desplazandose hacia el
exterior del sustrato, estando dispuestas dichas capas y recubrimientos alternativamente,
caracterizado porgque cada recubrimiento dieléctrico tiene al menos una capa dieléctrica
de alto indice con un indice de refraccion de al menos 2,15 y una profundidad éptica
superior a 20 nm. (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

thttps://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044925622/publication/US2012225224A1?7q=US2012225224A1
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054199853/publication/W02017006029A1?q=pn%3DW0O2017006029A1
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La reivindicacion 1 consiste en: “Material que incluye un sustrato transparente en una
superficie en el cual se deposita una superposicion de capas (...)" (Radicado N°
NC2020/0001231 del 31 de enero de 2022).

Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Caracteristicas esenciales

D1

D3

Material que incluye un sustrato
transparente

en una superficie en el cual se
deposita una superposicién de
capas que incluyen

n capas funcionales metéalicas a
base de plata 'y

n+1l conjuntos dieléctricos de
capas, siendo n igual o superior
a3;

cada capa funcional metélica a
base de plata se dispone entre

Un articulo revestido que
comprende un sustrato de vidrio
(Reiv. 21)

en una superficie en el cual se
deposita una superposicién de
capas que incluyen

(Ver Fig. 5)

capa reflectante de infrarrojos
(IR) gue comprende

plata (Capas 9, 19y 29)

(Reiv. 21_ Ver Figura 5)

cuatro conjuntos dieléctricos
(3,5,7;12,13,14,15,17;
21,23,24,25,27; 31,32,16)

(Ver Fig. 5)

Cada capa funcional metalica a
base de plata se dispone entre

Materiales constituidos por un
sustrato transparente

revestido por un apilamiento de
capas delgadas que
comprendan sucesivamente, a
partir del sustrato

una alternancia de tres capas
funcionales de metal a base de
plata, (...)

y de cuatro recubrimientos
dieléctricos (...) comprendiendo
cada recubrimiento dieléctrico al
menos una capa dieléctrica, de
modo que

cada capa metalica funcional se
coloca entre dos recubrimientos

dos conjuntos dieléctricos de | dos conjuntos dieléctricos de dieléctricos, caracterizado
capas; el citado material se | capas. porque:
caracteriza por: (Ver Fig. 5) (Reiv. 1)

el hecho de que el conjunto
dieléctrico de capas situado por
debajo de la primera capa
funcional metdlica, a base de
plata partiendo del sustrato,

y que el conjunto dieléctrico de
capas situado por encima de la
Gltima capa funcional metdlica, a
base de plata partiendo del
sustrato,

conjunto dieléctrico de capas (3,
5y 7) situado por debajo de la
primera capa funcional metalica,
a base de plata (9) partiendo del
sustrato

(Ver Fig. 5)

Cuarto conjunto dieléctrico (31,
32y 16) situado por encima de la
Ultima capa funcional metalica, a
base de plata (29) partiendo del
sustrato

(Ver Fig. 5)

la primera capa funcional 40 a
partir del sustrato se coloca entre
los revestimientos dieléctricos 20
y 60.

(Pag. 16, Lin 31)

la tercera capa funcional 120 se
coloca entre los revestimientos
dieléctricos 100, 140.

(Pag. 16, Lin 35)

incluyen cada uno una capa con
alto indice de refraccion, siendo
el valor de dicho indice igual o
superior a 2,15 en funcién de la
longitud de onda de 550 nm;

El primer conjunto dieléctrico
incluye: TiOx (Capa 5)
(Ver Fig. 5)

Cuarto  conjunto  dieléctrico
(Capa 31) capa de contacto
superior 31 de o incluyendo Niy
/ 0 Ti 0 un 6xido del mismo.

(Ver Fig. 5) (Parr. 0053)

cada recubrimiento dieléctrico
comprende al menos una capa
dieléctrica de alto indice cuyo
indice de refraccion es al menos
2,15

(Reiv. 1)

los indices de refraccion se
miden a una longitud de onda de
550 nm.

(Pag. 3, Lin 32)

el valor del indice de refraccion
de una de las citadas capas con
alto indice es igual o superior a
2,40 en funcion de la longitud de
onda 550 nm; y

El primer conjunto dieléctrico
incluye:

TiOx (Capa 5)

(Ver Fig. 5)

Las capas de alto indice segln la
invencion pueden elegirse entre:
una capa de O6xido de titanio
TiO2 (indice a 500 nm de 2,45),
(...), una capa de Oxido de
bismuto Bi203 (550 nm indice de
2,60), una capa de nitruro de
circonio Zr3N4 (550 nm indice de
2,55) (...).

(Pag. 7,Lin1)
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el valor de la relacion entre el | ---- los revestimientos dieléctricos
espesor oOptico de cada una de M1, M2, M3 y M4 tienen cada
las mencionadas capas con alto uno un espesor optico Eol, Eo2,
indice de refraccion y el espesor Eo3yEo4,(...)

Optico del conjunto dieléctrico de la suma de los espesores 6pticos
capas que las contiene esta de todas las capas dieléctricas
comprendido entre 0,25y 0,55. de alto indice de un mismo

recubrimiento  dieléctrico  se
denomina segun el revestimiento
dieléctrico en cuestion Eohil,
Eohi2, Eohi3 o Eohi4:

cada recubrimiento dieléctrico
cumple la siguiente relacion:
Eohil/Eol > 0,30,

Eohi2/Eo2 > 0,30,

Eohi3/Eo3 > 0,30,

Eohi4/Eo4 > 0,30.

(Reiv. 1)

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga un articulo revestido que comprende un sustrato de vidrio
(Reiv. 21) en una superficie en el cual se deposita una superposicion de capas que
incluyen (Ver Fig. 5) capa reflectante de infrarrojos (IR) que comprende plata (Capas 9,
19 y 29) (Reiv. 21_ Ver Figura 5) y cuatro conjuntos dieléctricos (3,5,7;12,13,14,15,17;
21,23,24,25,27; 31,32,16) (Ver Fig. 5). Cada capa funcional metalica a base de plata se
dispone entre dos conjuntos dieléctricos de capas (Ver Fig. 5).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacién 1 y el material divulgado de
D1 consiste en que el valor de la relacion entre el espesor Optico de cada una de las
mencionadas capas con alto indice de refraccion y el espesor 6ptico del conjunto
dieléctrico de capas que las contiene estd comprendido entre 0,25y 0,55.

No se evidencia un efecto asociado al incluir especificamente que el valor de la relacion
entre el espesor Optico de cada una de las mencionadas capas con alto indice de
refraccion y el espesor Optico del conjunto dieléctrico de capas que las contiene esta
comprendido entre 0,25y 0,55.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el articulo conocido en D1 con el fin de obtener un material
alternativo?

Sin embargo, el incluir que el valor de la relacion entre el espesor 6ptico de cada una de
las mencionadas capas con alto indice de refraccion y el espesor 6ptico del conjunto
dieléctrico de capas que las contiene estd comprendido entre 0,25 y 0,55, ya esta
divulgado en D3 que consiste en materiales constituidos por un sustrato transparente
revestido por un apilamiento de capas delgadas que comprendan sucesivamente, a partir
del sustrato una alternancia de tres capas funcionales de metal a base de plata, (...) y de
cuatro recubrimientos dieléctricos (...) comprendiendo cada recubrimiento dieléctrico al
menos una capa dieléctrica, de modo que cada capa metdlica funcional que se coloca
entre dos recubrimientos dieléctricos, caracterizado porque (Reiv. 1) los revestimientos
dieléctricos M1, M2, M3 y M4 tienen cada uno un espesor éptico Eol, Eo2, Eo3 y Eo4,
(...) la suma de los espesores Opticos de todas las capas dieléctricas de alto indice de un
mismo recubrimiento dieléctrico se denomina segun el revestimiento dieléctrico en
cuestion Eohil, Eohi2, Eohi3 o Eohi4 cada recubrimiento dieléctrico cumple la siguiente
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relacion: Eohil/Eol > 0,30; Eohi2/Eo2 > 0,30; Eohi3/Eo3 > 0,30; Eohi4/Eo4 > 0,30. (Reiv.
1)

En consecuencia la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir
gue el valor de la relacién entre el espesor 6ptico de cada una de las mencionadas capas
con alto indice de refraccidn y el espesor éptico del conjunto dieléctrico de capas que las
contiene esta comprendido entre 0,25 y 0,55 de D3 en el material de D1, para asi llegar
al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, D3 divulga que cada recubrimiento dieléctrico comprende al menos una capa
dieléctrica de alto indice cuyo indice de refraccidn es al menos 2,15y cuyo espesor 6ptico
es superior a 20 nm (Reiv. 1), los recubrimientos dieléctricos M1, M2, M3 y M4 tienen
cada uno un espesor Optico Eol, Eo2, Eo3 y Eo4 que satisface la siguiente relacion: Eo4
( Eol ( Eo2 ( E03. (Reiv. 4), el espesor Optico del primer revestimiento dieléctrico M1
estd, (...) entre 90y 100 nm, (...), el espesor Optico del segundo revestimiento dieléctrico
M2 estd, (...) entre 120 y 180 nm, (...) el espesor Optico del tercer recubrimiento
dieléctrico M3 es (...) de 150 a 180 nm, (...) el espesor éptico del cuarto revestimiento
dieléctrico M4 est4, (...) entre 50 y 120 nm (Pag. 9 Lin 27). Adicionalmente, D3 menciona
gue segun una realizacién, al menos un recubrimiento dieléctrico no comprende una capa
dieléctrica de alto indice a base de 6xido de titanio con un espesor 6ptico superior a 20
nm. (Pag. 7 Lin 16). Las capas de alto indice segun la invencion pueden elegirse entre
una capa de Oxido de titanio TiO2 (indice a 500 de 2,45), una capa de O6xido de
manganeso MnO (indice a 550 nm de 2,16), una capa de éxido de tungsteno WO3 (indice
de 550 nm de 2, 15), una capa de 6xido de niobio Nb205 (550 nm indice de 2,30), una
capa de 6xido de bismuto Bi203 (550 nm indice de 2,60), una capa de nitruro de circonio
Zr3N4 (550 nm indice de 2,55),una capa de nitruro de silicio y circonio (indice a 550 nm
entre 2,20 y 2,25). (Pag. 7 Lin 2). Adicionalmente enuncia un acristalamiento que
comprende al menos un material segun una de las reivindicaciones de material
anteriores.(Reiv. 13). Ademas D3 enuncia que el espesor de la primera capa de metal
funcional es, en orden creciente de preferencia, entre (...) 8 y 10 nm, el espesor de la
segunda capa metalica funcional es, (...) entre 13 y 15 nm, y/o el espesor de la tercera
capa metdlica funcional es entre 17 y 19 nm (P&g. 5 Lin 34). La pila puede comprender
ademas al menos una capa de bloqueo situada en contacto con una capa funcional. (Pag.
6 Lin 10). Capa de bloqueo de NiCr (Tabla 3). Una capa protectora puede elegirse entre
una capa de titanio, circonio, hafnio, zinc y/o estafio, estando este o estos metales en
forma metalica, oxidada o nitrurada. (Pag. 13 Lin 14). es ventajoso tener una capa con
una funcién estabilizadora, por ejemplo, a base de 6xido de zinc debajo de una capa
funcional. (Pag. 12, Lin 16). La capa de alisado se encuentra debajo y preferiblemente
en contacto con una capa estabilizadora. (Pag. 12 Lin 38). las capas dieléctricas con
funcion alisadora son preferiblemente capas de O6xido mixto de zinc y estafio
opcionalmente dopados (Pag. 11 Lin 8). Los sustratos transparentes segun la invencién
estan hechos preferentemente de un material mineral rigido, tal como vidrio (Pag. 14 Lin
6).

Por otro lado D1 enuncia que la absorcion de TiOx k a 550 nm es 0.004806. (Parr. 0034).

Por lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 20 no mencionan alguna
caracteristica que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte
nivel inventivo al material de la reivindicacidon 1, por lo cual se considera que no tienen
nivel inventivo.
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Asimismo, se sefiala que el cristal reclamado en la reivindicacion 21 no tiene nivel
inventivo, porque el material conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, ya esta
sugerido en el estado de la técnica (D1, Fig. 5; D3, Rev. 1), y porque no hay evidencia
del efecto técnico logrado por el producto reivindicado.

6. Conclusion con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US2012225224A1 la2l Nivel inventivo
D3 WO02017006029A1 la2l Nivel inventivo

7. Respuesta alos argumentos del solicitante
Argumentos respecto a D1

El solicitante argumenta que “ D1 no ensefia que el valor del indice de refraccién de esta
capa sea superior a 2,15”. “D1 no divulga la ultima caracteristica de la reivindicacion 1,
es decir, el valor de la relacion entre el espesor optico de cada una de dichas capas de
alto indice de refraccion y el espesor éptico del conjunto dieléctrico de capas que las
contiene esta comprendido entre 0,25 y 0,55”. “Teniendo en cuenta lo anterior, el
documento D1 no divulga todas y cada una de las caracteristicas técnicas esenciales de
la reivindicacion 1 y sus dependientes y por lo tanto estas son novedosas en vista de los
documentos del estado de la técnica”

Se aclara que, D1 no ensefia especificamente que “el valor del indice de refraccion de
esta capa sea superior a 2,15”, pero si divulga que comprende TiOx (Capa 5) (Ver Fig.
5), lo cual una persona versada en la materia conoceria como capa de alto indice de
refraccion. Pero se aclara que tiene razon, en cuanto a que “el valor de la relacion entre
el espesor Optico de cada una de dichas capas de alto indice de refraccion y el espesor
optico del conjunto dieléctrico de capas que las contiene estd comprendido entre 0,25y
0,55” por esta razon y tras la modificacion del capitulo reivindicatorio (Radicado N°
NC2020/0001231 del 31 de enero de 2022), se realiza nueva busqueda y tal como se
menciono en el literal 5.1 del presente Oficio la novedad de las reivindicaciones 1 a 21
ha sido superada. Pero se aclara que el nivel inventivo no ha sido superado frente a los
documentos D1y D3.

Argumentos respecto a D2

El solicitante sostiene que “El campo técnico de D2 esta lejos de la presente invencion y
D2 no pretende resolver el problema técnico de la presente invencion”. “dicho experto
técnico no llegaria a encontrar los documentos D1 y D2, porque dichos documentos no
divulgan 1) un valor del indice de refraccion superior a 2,15 para la capa en el ultimo
conjunto dieléctrico y 2) el valor de la relacion del espesor Optico de cada uno de dichas
capas de refraccion de alto indice y al espesor Optico del conjunto dieléctrico de capas
gue lo componen estd comprendido entre 0,25 y 0,55 y porque los problemas técnicos
resueltos por cada uno de esos documentos estan lejos de los problemas técnicos que

abarca la presente invencién”.

Pagina 6 de 9

Sefior chadadard, para hac:rsna:.l:qrnurx:- 25U solichiud, k3 antidad ke ofreca bos sigulen es Canakes
weswic gowca - Tekifora en Eogotd: 01502 04 00 - Linaagratuia 2 nkalnacionat O $000 ¥ €S

Diraccidin: Cra T 37 - 00 peosl, 5 4 5 6,7y 10, Bogotd D.C- Colomibia
Takirfonas: ~ €01 557 00 00 ~a-miall contacienosi@sic goveo S El futuro

Gobierno
es de todos de Colombia

Mugsira aporis e furdamental
B o usar menos papel coniribuimcs con @l madic smbisnis



- I—-‘/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 4535 de 31 de marzo de 2022
Ref. Expediente N° NC2020/0001231

Se aclara que D2 se emple6 para realizar el examen de patentabilidad en el Oficio N°
18865 del 30 de noviembre de 2021. Tras la modificacion del capitulo reivindicatorio
(Radicado N° NC2020/0001231 del 31 de enero de 2022), se realiza nueva busqueda y
D2 no ha sido empleado en el presente Oficio. Pero se aclara que tal como se mencioné
en el literal 5.1 de presente Oficio, el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 21 no ha
sido superado frente a los documentos D1 y D3.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacién de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
debera observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.
%%

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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Oficio N° 4535 de 31 de marzo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2020/0001231 1° 2° 3° X Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/EP2018/066941 25 de junio de 2018
Fecha de determinacién estado de la técnica - L
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacion
21/07/2017 X
Solicitante
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At s - Jart20 - [An 25 (Falta de unidad de .
invencion)
CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de bisqueda la2l
Material, substrate, transparent, overlay, layers, functional,
Palabras clave utilizadas metallic, silver, dielectric assemblies, refractive index, optical
thickness, Titanium Dioxide, silicon zirconium nitride.
Clasificaciones utilizadas para la busqueda clp; |C03C 17/36, C03C2217/944, CO3C4/00
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catélogos, etc.)
Ikr)mformes s N° de solicitud de Fecha de R .
Usqueda / NN Reivindicaciones " Categoria del
patente / Publicacion . Citas relevantes del estado de la
B%s;;cs)sde N° de patente / /Presentacion /i?ggg réggs técnica d‘;ﬁg&“&';)t 2
Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
consultadas
SIPI 16051268 13/10/2016 - - A
US2014237917A1 | 28/09/2014 - - A
Reiv. 21y 22; Fig. 5; Parr. 0007,
US2012225224A1 | 06/09/2012 laz2l 0034 y 0053, Y
US2010046191A1 | 25/02/2010 - - A
US2014022630A1 | 23/01/2014 - - A
ISA Reiv. 1, 4y 13; Pag. 3, Lin 32, Pag.
5 Lin 34, Pag. 6 Lin 10, Pag. 13 Lin
laz2l 14, Pag. 14 Lin 6, Pag. 16, Lin 31,
WO02017006029A1| 12/01/2014 35, Pag. 7, Lin 1, 2, 16, PAg. 8 Lin, Y
21, Pag. 9 Lin 27, Tabla. 3, Pag.
20; Pag. 11, Lin. 8.
US2006280951A1 | 14/12/2006 - - A
WO014170613A1 | 23/10/2014 - - A
US5935702A 10/08/1999 - - A
US2009136765A1 | 28/05/2009 - - A
US2013057951A1 | 07/03/2013 - - A
Patbase US2002022156A1 | 21/02/2002 - - A
US2006078746A | 13/04/2006 - - A
WO13045512A2 | 04/04/2013 - - A
US2013342900A1 | 26/12/2013 - - A
US2009263596A1 | 22/10/2009 - - A
Derwent US6680134B2 20/01/2004 - - A
US20150155430A1| 04/06/2015 - - A
Espacente CN204674116U 03/09/2015 - - A
P JPH10282307A | 23/10/1998 - - A
Googlepatent| US2014/0362434 | 11/12/2014 - - A
(*) cita completa literatura no patente
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Oficio N° 4535 de 31 de marzo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la

revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

(e}

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.
Nombre de la revista. Recuperado de
http://XXXXXXXX.

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L"” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, dudas
acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la fecha de
publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una explicacion,
por la cual se citan.

“QO” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos
siempre estara acompafiado por otra letra que indique la pertinencia del
documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacién o la
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con
dicha solicitud, pero puede ser util para la mejor comprension del
principio o teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma
naturaleza, cuya combinacion resulta evidente para un experto en la
materia.

Fecha del reporte de blsqueda: (31/03/2022)
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